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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программуучебной дисциплины Электроника и микропроцессорная 

техника. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в формедифференцированного зачета.   

КОС разработаны на основании положений: 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности  

23.02.06 Техническая эксплуатация  подвижного состава железных 

дорог. 

- программы учебной дисциплины  Электроника и микропроцессорная 

техника 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

В процессе изучения данной дисциплины формируются  следующие 

профессиональные и общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Эксплуатировать подвижной состав железных дорог. 

ПК 1.2. Производить техническое обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог в соответствии с требованиями технологических 

процессов. 

ПК 1.3. Обеспечивать безопасность движения подвижного состава. 

ПК 2.3. Контролировать и оценивать качество выполняемых работ. 

ПК 3.1. Оформлять техническую и технологическую документацию. 



ПК 3.2. Разрабатывать технологические процессы на ремонт отдельных 

деталей и узлов подвижного состава железных дорог в соответствии с 

нормативной документацией. 

 

 
Результаты обучения 

Освоенные умения и усвоенные знания 

Умения: 

У1  измерять параметры электронных схем 

У2  пользоваться электронными приборами и оборудованием 

Знания: 

З1  принцип работы и характеристики электронных приборов; 

З2  принцип работы микропроцессорных систем 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1  измерять параметры электронных схем ЛРВСР ДЗ 

У2  пользоваться электронными приборами и 

оборудованием 

ЛРВСР ДЗ 

З1  принцип работы и характеристики электронных 

приборов; 

УО,ЛР,ВСР ДЗ 

З2  принцип работы микропроцессорных систем УО,ЛР,ВСР ДЗ 

 

Виды контроля Сокращенное 

обозначение 

Устный опрос УО 

Лабораторная работа ЛР 

Дифференцированный 

зачет 

ДЗ 

Самостоятельная 

работа  

ВСР 



 

 4.Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

 умений. 

 

 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений, контролируемых на  

промежуточной аттестации. 

 Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 У1 У2 

Раздел 1. Электронные приборы     

Т.1.1.   Физические основы работы полупроводниковых 

приборов 
    

Т. 1.2 Полупроводниковые диоды. Тиристоры. ЛР  ЛР ЛР 

Т. 1.3 Транзисторы. Интегральные микросхемы ЛР  ЛР ЛР 

Т. 1.4 Полупроводниковые фотоприборы ЛР  ЛР ЛР 

Т. 1.5 Электронные усилители и генераторы ЛР  ЛР ЛР 

Раздел 2. Источники вторичного питания     

Т. 2.1 Неуправляемые и управляемые выпрямители ЛР  ЛР ЛР 

Т. 2.2 Сглаживающие фильтры ЛР  ЛР ЛР 

Т. 2.3 Стабилизаторы напряжения и тока ЛР  ЛР ЛР 

Раздел 3. Логические устройства     

Т. 3.1 Логические элементы цифровой техники     

Т. 3.2 Комбинационные цифровые устройства ЛР  ЛР ЛР 

Т. 3.3 Последовательные цифровые устройства ЛР  ЛР ЛР 

Раздел 4.  Основы микроэлектроники     

Т. 4.1 Полупроводниковая память  ЛР ЛР ЛР 

Т. 4.2 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

устройства 
 

ЛР 
ЛР ЛР 

Т. 4.3 Микропроцессоры     

 Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 У1 У2 

Раздел 1. Электронные приборы     

Т.1.1.   Физические основы работы полупроводниковых 

приборов 
 ДЗ    

Т. 1.2 Полупроводниковые диоды. Тиристоры. ДЗ  ДЗ ДЗ 

Т. 1.3 Транзисторы. Интегральные микросхемы ДЗ  ДЗ ДЗ 

Т. 1.4 Полупроводниковые фотоприборы ДЗ  ДЗ ДЗ 

Т. 1.5 Электронные усилители и генераторы ДЗ  ДЗ ДЗ 

Раздел 2. Источники вторичного питания     

Т. 2.1 Неуправляемые и управляемые выпрямители ДЗ  ДЗ ДЗ 



 

 

 

6. Структура контрольного задания 

6.1  Задания для дифференцированного зачета по дисциплине 

Проверка знаний на дифференцированном зачете проводится в форме ответов на 

вопросы теста 

1. Электроника — отрасль науки и техники, охватывающая проблемы 

……………………………… электронных приборов и устройств и принципов их 

использования (несколько) 

1) конструирования 

2) изготовления 

3) ремонта 

4) исследования 

5) приспособления 

 

2. В цифровых устройствах … (несколько) 

1) величины изменяются непрерывно по уровню 

2) существует только два уровня, условно называемые1 и 0 

3) по времени величины изменяются дискретно 

4) по времени величины изменяются непрерывно 

 

3. Преимущества цифровых устройств над аналоговыми (несколько): 

1) допускают большую степень интеграции в составе микросхем 

2)  данные в цифровых устройствах не зависят от температуры окружающей среды, 

влажности, давления, но зависят от напряжения питания 

3) точность цифровых устройств неограничена, в настоящее время выпускают 64-

разрядные процессоры, относительная точность которых10
–12

 

4) точность цифровых устройств в 10
-12 

 выше, чем точность аналоговых устройств 

5)  допускают меньшую степень интеграции в составе микросхем 

 

4. Основные факторы, вызывающие необходимость разработки электронных устройств на 

новой элементной базе (несколько): 

1) повышение надёжности 

2) увеличение габаритов 

3) увеличение массы 

4) уменьшение стоимости 

5) увеличение потребляемой мощности 

Т. 2.2 Сглаживающие фильтры ДЗ  ДЗ ДЗ 

Т. 2.3 Стабилизаторы напряжения и тока ДЗ  ДЗ ДЗ 

Раздел 3. Логические устройства     

Т. 3.1 Логические элементы цифровой техники ДЗ  ДЗ ДЗ 

Т. 3.2 Комбинационные цифровые устройства ДЗ  ДЗ ДЗ 

Т. 3.3 Последовательные цифровые устройства ДЗ  ДЗ ДЗ 

Раздел 4.  Основы микроэлектроники     

Т. 4.1 Полупроводниковая память  ДЗ ДЗ ДЗ 

Т. 4.2 Аналого-цифровые и цифро-аналоговые 

устройства 
 

ДЗ ДЗ ДЗ 

Т. 4.3 Микропроцессоры  ДЗ ДЗ ДЗ 



 

5.  Поставьте соответствие, соединив линией  -  

 

Это поколение характеризуется микроминиатюризацией электронных 

устройств на базе применения бис и сбис. Отдельные функциональные 

блоки выполняются в одной интегральной схеме, представляющей 

собой готовое электронное устройство приёма, преобразования или 

передачи информации 

 

Это поколение характеризуется применением в качестве основной 

элементной базы дискретных полупроводниковых приборов (диодов, 

транзисторов и тиристоров). Сборка электронных устройств этого 

поколения осуществлялась обычно автоматически с применением 

печатного монтажа 

 

Основу элементной базы электронных устройств этого поколения 

составляли электровакуумные приборы, действие которых основано на 

использовании электрических явлений в вакууме или газе. В 

соответствии с характером рабочей среды электровакуумные приборы 

подразделяют на электронные и ионные 

 

Это поколение связано с бурным развитием микроэлектроники— 

раздела электроники, охватывающего исследование и разработку 

качественно нового типа электронных приборов— интегральных 

микросхем— и принципов их применения. Основой элементной базы 

этого поколения электронных устройств стали интегральные схемы и 

микросборки 

 

6. По способности проводить электрический ток и зависимости электропроводности от 

температуры полупроводники значительно ближе к (один): 

1) диэлектрикам 

2) проводникам 

3) термисторам 

4) разрядникам 

5) тиратронам 

 

7. На электропроводность полупроводников влияют (несколько): 

1) примеси в составе полупроводника 

2) толщина полупроводника 

3) вес полупроводника 

4) повышение температуры полупроводника 

5) все перечисленное 

 

8.  Прямым является такое включение p-n перехода, при котором (один): 

1) к p области подключён минус источника питания, а к n области - плюс 

2) плюс внешнего источника питания прикладывается к p области, а минус кn области 

3) к p области  и к n области подключён минус источника питания 

4) плюс внешнего источника питания прикладывается  и к p области и кn области 

5) нет правильного ответа 

 

9. Какие виды пробоев электронно -дырочного перехода  существуют (несколько) 

1) лавинный пробой 

I поколение 

Ii поколение 

Iii поколение 

Iv поколение 



2) химический пробой 

3) зеннеровский пробой 

4) тепловой пробой 

5) сквозной пробой 

 

10. Диодом называют полупроводниковый прибор с ……… n-p-переходом и двумя 

внешними выводами. Какое слово пропущено? (один) 

1) одним 

2) двумя 

3) тремя 

4) четырьмя 

5) пятью 

 

 11. Тиристором называют полупроводниковый прибор с ……….. Или более n-p-

переходами и двумя (динистор) или тремя (тринистор) выводами. Какое слово 

пропущено? (один) 

1) одним 

2) двумя 

3) тремя 

4) четырьмя 

5) пятью 

 

12. Биполярный транзистор – это … (один) 

1) полупроводниковый прибор с двумя p-n переходами 

2) полупроводниковый прибор с тремя n-p переходами 

3) транзистор, у которого эмиттер и коллектор имеют электронную проводимость 

4) полупроводниковый прибор, имеющий два взаимодействующих между собой p-n 

перехода 

5) приспособления 

 

13. Работа транзистора основана на … (один) 

1) управлении токами диодов в зависимости от приложенного к его переходам 

напряжения 

2) управлении токами электродов в зависимости от приложенных к его переходам 

напряжений 

3) на взаимодействии между собой p-n переходов 

4) изменении по времени величины токов, приложенных к p-n переходам 

5) управлении переходами диодов в зависимости от приложенного к электродам 

напряжения 

 

14. Транзистор, у которого эмиттер и коллектор имеют дырочную проводимость, а база – 

электронную проводимость, называется:   (один) 

1) n-p-n     

2)  p-n-p  

3) p-p-n    

4) n-p-p     

5) p-p-p 

 

15. Полевым транзистор называется потому, что …   (один): 

1)работа прибора управляется электрическим полем 

2) работа прибора основана магнитном токе 

3) работа прибора управляется электродами и переходами 



4) работа прибора управляется входным током 

5) работа прибора основана на плоских и широких элементах 

 

16. Что такое составные транзисторы (один)? 

1) это комбинация из двух отдельных электродов vt' и vt" 

2) это комбинация из двух отдельных диодов vt' и vt" 

3) это комбинация из трех спаянных транзисторов vt',  vt" и vt 

4) это комбинация из двух отдельных транзисторов vt' и vt" 

5) таких транзисторов не существует 

 

17. Основные требования, предъявляемые к тиристорам ….(несколько) 

1) малые потери при коммутации 

2) малый коммутируемый ток 

3) малое потребление в цепи управления 

4) высокое рабочее напряжение 

5) низкая скорость переключения из одного состояния в другое 

 

18. Тиристоры делятся на следующие группы … (несколько) 

1) диодные тиристоры 

2) катодные тиристоры 

3) триодные тиристоры 

4) анодные тиристоры 

5) одноидные тиристоры 

 

19.недостаток динистора в том, что нельзя изменять … (один) 

1) напряжение выключения 

2) напряжение насыщения 

3) напряжение проводимости 

4) напряжение включения 

5) напряжение пробоя 

20. По функциональному назначению фотоэлектрические приборы подразделяют на 

следующие группы: (несколько) 

1) фотоприёмники 

2) фототеристоры 

3) фотодатчики 

4) фотоэлектрические преобразователи 

5) фотоакцепторы 

 

21. Светосигнальные индикаторы - …(один) 

1) отображающие каждый сигнал из группы буквой, цифрой или другим определённым 

символом 

2) представляющие принятую за определённый интервал времени совокупность сигналов 

в виде черно-белого или цветного изображения 

3) отображающие сигнал свечением индикатора 

4) отображают поступивший сигнал местоположением светового пятна или границы 

светящейся линии 

5) отображающие каждый сигнал из группы буквой определенного цвета 

 

22. По сравнению с электронными фотоприёмниками фоторезисторы имеют следующие 

преимущества:   (несколько) 

1) повышенное напряжения питания 

2) большие допустимые фототоки 



3) меньшие габаритные размеры и масса 

4) устойчивость к механическим воздействиям 

5) большой срок службы 

 

23. Проставьте соответствие обозначениям: 

1)        фотодиод 

 

2)        фоторезистор  

 

3)       светоизлучающий диод 

 

 

24. Двухэлектродный полупроводниковый прибор с однимp-n переходом, вольт-амперная 

характеристика которого зависит от воздействующего на него светового потока, 

называют… (один) 

1) фоторезистор 

2) фототиристор 

3) фотодиод 

4) оптрон 

5) светоизлучающий  диод 

 

25. Инжекционная электролюминесценцияp-n перехода, включенного в прямом 

направлении  используется в ... (один): 

1) фоторезистор 

2) фототиристор 

3) фотодиод 

4) оптрон 

5) светоизлучающий  диод 

 

26.  В каком приборе светоизлучатель и фотоприёмник оптически и конструктивно 

связаны друг с другом и представляют собой единое конструктивное целое (один): 

1) фоторезистор 

2) фототиристор 

3) фотодиод 

4) оптрон 

5) светоизлучающий  диод 

 

27. В качестве фотоприёмников в оптронах используют …(несколько) 

1) фоторезисторы 

2) фотодиоды 

3) фототранзисторы 

4) фототиристоры 



5) фототермисторы 

 

28. Полупроводниковые тепловые приборы, способные изменять свое электрическое 

сопротивление при изменении их температуры (один) 

1) терморезисторы 

2) термисторы 

3) термотиристоры 

4) термотранзисторы 

5) термодиоды 

 

29. Для увеличения надежности и долговечности приборов рабочие напряжение, ток, 

мощность и температуру необходимо выбирать около … (один) 

1. 0,65 от их предельного значения 

2. 0,70 от их предельного значения 

3. 0,75 от их предельного значения 

4. 0,80 от их предельного значения 

5. 0,85 от их предельного значения 

 

30. В настоящее время наибольшее распространение получили выпрямители на… (один) 

1. Электровакуумных приборах 

2. Ионных приборах 

3. Полупроводниковых приборах 

4. Магнитных приборах 

5. Электромагнитных приборах 

 

31. Основные виды преобразователей электрической энергии: (несколько) 

1) конверторы 

2) выпрямители 

3) преобразователи числа фаз 

4) преобразователи частоты 

5) пульсаторы 

 

32. Процесс преобразования постоянного тока в переменный ток называется ….(один) 

1) выпрямлением 

2) фильтрацией 

3) рекуперацией 

4) коммутацией 

5) инвертированием 

 

33.  Основные параметры, характеризующие реверсивные преобразователи (несколько): 

1) коэффициент полезного действия 

2) коэффициент рекуперации энергии 

3) коэффициент усиления торможения 

4) коэффициент мощности 

5) коэффициент вращения вала якоря двигателя 

 

34. Междукаскадные связи усилителей бывают …(несколько) 

1) резисторно-емкостные 

2) частотно-емкостные  

3) трансформаторные  

4) резисторно-трансформаторные  

5) резонансные  



 

35. Основные характеристики усилителей … (несколько) 

1) диапазон усиливаемых частот  

2) коэффициент полезного действия  

3) частота работы усилителя 

4) сила тока на выходе усилителя 

5) динамический диапазон амплитуд и уровень помех  

 

36. Обычно включают последовательно не более …. Каскадов в многокаскадных 

усилителях (вставьте пропущенное слово) 

1) двух 

2) трех 

3) четырех 

4) пяти 

5) шести 

 

37. В усилителях мощности нашли применение …. Основных режима работы 

транзисторов(вставьте пропущенное слово) 

1) два 

2) три 

3) четыре 

4) пять 

5) шесть 

 

38. Рассчитайте значение силы тока в последних двух цепочках (точках x и y) 

 

Ответ: в точке x а=1,3а, в точке yа=2.,6а  

 

39. Какое значение покажут идеальные измерительные приборы (в точке а – сила тока, в 

точках v1 иv2 – напряжение), если u=10в, а r=5ом? 

X 

Y 



 

Ответ: а=1а, v1=5в,v2=5в 

40. Оперативно-запоминающее устройство (озу) является;  и предназначено (несколько): 

1) энергозависимым устройством; 

2) энергонезависимым устройством; 

3) для временного хранения обрабатываемой информации;  

4) для постоянного хранения файлов данных и программного обеспечения; 

 

41. В регистр хранения запись осуществляется (несколько):  

1) в параллельном коде; 

2) в последовательном коде; 

3) после подачи короткого импульса на вход с; 

4) после подачи короткого импульса на вход r; 

 

42. В качестве делителей частоты могут быть использованы (несколько):  

1) двоичные счетчики; 

2) регистры сдвига (последовательные); 

3) регистры хранения (параллельные); 

4) триггер шмитта; 

 

43. Цифро-аналоговый преобразователь – это (несколько):  

1)  узел цифровых устройств; 

2)  предназначенный для преобразования цифрового сигнала в аналоговый; 

3)  предназначенный для преобразования аналогового сигнала в цифровой; 

4)  для передачи сигнала от одного физического канала к нескольким приемникам; 

 

44. Микропроцессорная большая интегральная схема (кр580ик80) рассчитана на 

выполнение (несколько): 

1)  логических операций; 

2)  арифметических операций; 

3)  алгебраических операций; 

4)  геометрических операций; 

 

45. Для того чтобы написать программу для микроконтроллера на ассемблере 

программист должен (несколько):  

1)  написать текст программы, придерживаясь, правил выбранного языка 

программирования; 



2)  запустив программу транслятор (компилятор) перевести каждую команду создаваемой 

программы в ее код;  

3)  запустив приложение ms word перевести каждую команду создаваемой программы в ее 

код;  

4)  запустив программу транслятор (компилятор) перевести ее код в команду; 

 

46. В аккумуляторе микропроцессора записано двоичное число 00000001, а в его буфер 

записано двоичное число 00000011. Какие операции будут выполнены в микропроцессоре 

после ввода команды «ввод» 

 
1. Число 00000001 из аккумулятора будет перемещено в rgфик. 

2. Число 00000011 из буфера данных  переместится во внутреннюю шину данных. 

3. Число 00000011 из внутренней шины данных переместится в rgпром. 

4. Микропроцессор переходит в режим ожидания дальнейшей команды. 

 

47. В rgфик. Микропроцессора записано двоичное число 00000001, а в его регистре 

rgпром. –двоичное число 00000011. Какие операции будут выполнены в микропроцессоре 

после ввода команды аddm.  

 

 

1. Число 00000001 из rgфик. Будет перемещено в алу. 

2. Число 00000011 из rgпром. Будет перемещено в алу. 

3. В арифметико-логическом устройстве произойдет двоичное сложение чисел 00000001 и 

00000011. 

4. Результат сложения двоичных чисел  переместится в аккумулятор. 

 



6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка ______5___ мин.; 

выполнение _1__ часа ___10__ мин.; 

оформление и сдача__5___ мин.; 

всего___1___ часа__20____ мин. 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки 

 
Наименование объектов контроля 

и оценки 
Основные показатели оценки результата  

У1  измерять параметры 

электронных схем; 

- использует приборы для измерения 

параметров электронных схем 
 

У2  пользоваться 

электронными приборами и 

оборудованием 

- выполняет подключение и использует 

электронные приборы и 

оборудование 

- проводит исследования работы 

электронных приборов и 

оборудования и проверку их на 

работоспособность 

 

З1  принцип работы и 

характеристики электронных 

приборов; 

- перечисляет принципы работы 

электронных приборов 

- перечисляет характеристики 

электронных приборов 

 

З2  принцип работы 

микропроцессорных систем 

- знает порядок, логику и принципы 

работы микропроцессорных систем 
 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 
 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Разработчик:   

ГПОУ БМТ              преподаватель               Горохов В.А.        
   (место работы)                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 



 


